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АНАЛИЗ ПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ РАДИОИЗОТОПНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАТЕРИАЛА
В данной работе рассматривается анализ поглощающих свойств радиоизотопно-полупроводникового материала
Основной характеристикой любого радиопоглощающего материала является его коэффициент отражения R(,Ɵ), который существенно зависит от длины волны, вида и направления распространения падающей волны, формы отражающего объекта.Поглощающие свойства радиоизотопно-полупроводникового материала (РиПМ) принято характеризовать величиной коэффициента отражения  плоской волны R0, падающей нормально на бесконечный плоский лист поглощающего материала.
 (
Рисунок 1 - Структура 
РиПМ
)Рассмотрим РиПМ, имеющий один полупроводниковый слой. Исходя из этого, представим структуру РиПМ в следующем виде, приведенном на рис. 1.
В рассматриваемом случае из-за наличия радиоизотопного слоя возникает двухслойная структура материала.
Известно, что коэффициент отражения ЭМВ от слоя определяется в соответствии с выражением 

,                                               (1)
а коэффициент пропускания определяется следующим образом 

,                                              (2)

где – комплексная амплитуда электрического поля падающей волны; 

– комплексная амплитуда электрического поля отраженной волны; 


– комплексная амплитуда электрического поля прошедшей волны; − приведенные волновые сопротивления слоев 1 и 2.



Учитывая, что для всех составляющих структуры материала можно принять что такое мю?, тогда вместо приведенного волнового сопротивления можно использовать коэффициент преломления.
Робота виконана під керівництвом ас. кафедри СУТП і О Єрьоміной Н.С.
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